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El transistor ha implicado una revolución que supera, en cuanto a su 
impacto social, lo que supuso la revolución industrial. En esta 
presentación, que comenzará con las experiencias de Hertz para 
acabar con las de Boyle y Smith (premios Nobel por los CCD), 
trataremos de analizar su génesis, forzada por las comunicaciones, su 
desarrollo y sus últimas aplicaciones. Se hará particular énfasis en la 
historia de los tres investigadores que llegaron a materializar el 
dispositivo y recibieron el premio Nobel por ello, William Shockley, 
Walter Brattain y John Bardeen. Veremos cómo la formación en Física 
Cuántica tanto de Shockley como de Bardeen fueron claves en el 
desarrollo de este dispositivo. Es importante recordar que este último 
es la única persona que recibió dos premios Nobel de Física. 
 

CICLO DE CONFERENCIAS 

HABLEMOS DE FÍSICA 


